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Цель изучения дисциплины: дать представление студентам об основ-

ных технологических операциях СБИС. 

 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными тех-

нологическими маршрутами производства СБИС. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-6: готовность к применению современных технологических процессов 

и технологического оборудования на этапах разработки и производства микро-

электронных приборов и устройств твердотельной электроники; 

ПК-7: способность идентифицировать новые области исследований, новые 

проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и примене-

ния микроэлектронных приборов и устройств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 4. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет с оценкой. 

 


